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[ 강의계획서 ] 

      강의개요 및 목적 

전자소자의 기초가 되는 반도체의 물성에 대한 이론과 기본적인 양자역학의 개념을 통하여 소자의 기본 개

념을 익히는 것을 목적으로 하며, 이러한 기본 개념을 바탕으로 PN junction 및 MOS capacitor 특성을 이해하

도록 개념을 확장한다. 

      교재 및 참고문헌 

Text : Modern Semiconductior Devices for Integrated Circuits, international edition ,Chenming Calvin Hu 

 

참고문헌 :  

Solid State Electronic Devices (6th Edition, B. G. Streetman and S. Banerjee) 

Semiconductor Device Fundamentals (R. F. Pierret) 

      강의진행 방법 및 활용매체 

Hompage or Abeek 게시판에 사전 입력된 강의 노트를 수강생들에게 배포하여 강의 효율을 높이고자 함. 

      과제 및 평가방법 

교재의 연습문제 또는 강의 목적에 부합된 과제물을 부과하여 상시 학습효과를 촉진하고 학기 중 2번 이

상의 시험을 통해 종합적인 평가를 실시함. 

      수강에 특별히 참고할 사항 



개념의 이해가 필요하는 과목이므로 매 시간마다 참석하여 수업을 듣는 태도가 필요함. 

 

[ 강의 내용 및 일정 ] 

no 강의 요목 및 수업목표 과제 및 연구문제 교재 및 참고자료 비고

01 Introduction 
 

교재 및 강의노트 
 

02 Electrons and holes in semiconductor (1) 
 

교재 및 강의노트 
 

03 Electrons and holes in semiconductor (2) 
 

교재 및 강의노트 
 

04 Electrons and holes in semiconductor (3) 
 

교재 및 강의노트 
 

05 
Motion and recombination of electrons and holes (1) 

 
교재 및 강의노트 

 

06 Motion and recombination of electrons and holes (2) 
 

교재 및 강의노트 
 

07 Motion and recombination of electrons and holes (3) 
 

교재 및 강의노트 
 

08 Mid-term Exam. 
   

09 PN junction (1) 
 

교재 및 강의노트 
 

10 PN junction (2) 
 

교재 및 강의노트 
 

11 Applications to optoelectronic devices 
 

교재 및 강의노트 
 

12 Metla-Semiconductor junction 
 

교재 및 강의노트 
 

13 MOS Capacitor (1) 
 

교재 및 강의노트 
 

14 MOS Capacitor (2) 
 

교재 및 강의노트 
 

15 Final Exam. 
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